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Sistēmas Fe2O3-TiO2 eksperimentālie rezultāti  liecina par  nanodaļiņu apvienošanos, 

veidojot stieņveida struktūras. Atrastas likumsakarības, kas apraksta anataza fāzes kristalītu 

izmēru atkarību no Fe2O3-TiO2 sola-gēla pārklājuma sastāva un tā termiskās apstrādes 

režīma. 

Atskaites periodā turpinājās eksperimentālie pētījumi ar CdZnTe paraugu apstarošanu 

ar Nd:YAG lāzera starojumu ar mērķi noskaidrot elektriskas pretestības palielināšanas 

mehānismu, un kā tas ir saistīta ar parauga FTIR spektru izmaiņām . Apstarojot kristālu ar 

lāzera starojumu, kura enerģija ir mazāka nekā pusvadītāja aizliegtās zonas platums, lāzera 

starojums absorbējas, galvenokārt, Te ieslēgumos. Stipras absorbcijas rezultātā ieslēgumi 

sasilst un veido apkārt temperatūras lauku, tā saucamo temperatūras gradienta lauku. 

Saskaņā ar termogradienta efektu, Cd atomi pārvietojas maksimālas temperatūras virzienā un 

apvienojas ar ieslēgumiem veidojot CdTe. 

Decembrī  LU Cietvielu fizikas institūta prof. Baibas Bērziņas vadītā  grupa turpināja  

analizēt literatūras ziņas par ZnO, Fe2O3,TiO2, to kristālisko formu, un  nanoveidojumu  

ieguves metožu ietekmi uz optiskajām un elektroniskajām īpašībām. Februārī tika veikti 

pirmie pirmie optisko  un elektronisko īpašību mērījumi.  
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